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Parylene Kaplama Sistemi Teknik Sartnamesi

1. Sistem Tanim
Parylene N, C, D ve F (VT4/AF-4 dahil) tiirlerinde, diizlemsel ya da topografili 6rnekler
iizerine ylizeyler boyunca es kaplama yapabilen, vakum ortaminda dimer buhar fazi
polimerizasyonu prensibi ile ¢aligsan, tam otomatik kontrollii bir Parylene Kaplama Sistemi
alimina iligkin teknik gereklilikleri kapsar.
Sistem arastirma laboratuvari kullanimina uygun, CE sertifikali, endiistriyel sinif bir cihaz
olmalidur.
2. Genel Gereklilikler
1. Sistem Parylene N, C, D ve F malzemelerini kaplayabilmelidir.
i1. Sistem 3D sekiller ve yliksek aspect-ratio yapilarda uniform kaplama saglayabilmelidir.

iii. Kaplama kalinlig1 50nm’den 50 pum seviyesine kadar ¢ikabilmelidir.

iv. Sistem biinyesinde vakum haznesi, dimer buharlastirici, piroliz bolgesi, soguk tuzak,
vakum pompasi, otomatik kontrol iinitesi ve 1s1 kontrollii hatlar bulunmalidir.

v. Sistem tam otomatik, yar1 otomatik ve manuel modlarda ¢alisabilmelidir.
3. Vakum Haznesi ve Mekanik Ozellikler

i. Hazne hacmi en az 20-30 L arasinda olmalidir ve 4” ¢apa kadarki waferlar ile uyumlu
olmalidur.

ii. Hazne i¢i numune tasiyict donel (rotary) sistemli olmalidir.

iil. Sistemin kaplama haznesi en az 30cm ¢ap ve 30 cm yiikseklige sahip olmali ve paslanmaz
celikten tiretilmis olmalidir.

iv. Hazne i¢i ylizeyler Parylene prosesine uygun paslanmaz celikten olmalidir.
4. Vakum Sistemi

1. Sistem tek agamali veya ¢ok asamali kuru tip endiistriyel sinif bir vakum pompasi ile
gelmelidir.

ii. Minimum pompa kapasitesi 20 m3/h veya daha iyi olmalidur.
iii. Ulasilabilir nihai basing 1Pa mbar seviyesine esdeger veya daha iyi olmalidir.

iv. Sistemin kaplama haznesinin basincini gosteren dijital basing dlger bulunmalidir.

5. Soguk Tuzak (Cold Trap)

Sabanci Universitesi Nanoteknoloji Aragtirma ve Uygulama Merkezi +90 216 483 9880-82
..Sabanc . ; R I -
U . . Orta Mh. Universite Cad. No: 27 Orhanli - Tuzla, 34956 sunum@sabanciuniv.edu
niversitesi istanbul, Trkiye sunum.sabanciuniv.edu



| SABANCI UNIVERSITESI
S U N U M NANOTEKNOLOJi ARASTIRMA
| VE UYGULAMA MERKEZi
1. Sistemde chiller tabanli soguk tuzak bulunmalidir.

ii. S1v1 nitrojen kullanmadan ¢alisabilen tiir tercih edilecektir.

iii. Soguk tuzak, piroliz biriminden gelen monomerlerin hazneye tasinmadan tutulmasini
saglamalidur.

1v. Soguk tuzak haznesi kapali1 devre bir sirkiilator ile -90C ye kadar sogutulabilmelidir.
6. Dimer Buharlastirici ve Piroliz Bolgesi

i. Dimer besleme tinitesi ve piroliz bolgesi sistem iginde entegre olmalidir. Sistem toz
halindeki Parylene malzemesinin dimerler seklinde buharlastirilmasi i¢in bir buharlastirict
hazneye sahip olmalidir. Buharlagtirma haznesinde malzeme 150-170 C arasina kadar
isitilabilmelidir.

it. Sistem , buharlasmis parylene malzemesinin termal olarak monomerlerine kirilmasi i¢in bir
kirict hazneye sahip olmalidir (piroliz). Piroliz sicakligi en az 650—750 °C araliginda
olmalidur.

7. Kontrol Yazilimi ve Kullanic1 Arayiizii

1. Sistem tam otomatik kontrol saglayan PC tabanli bir igletim sistemi ile ¢alismalidir
(Windows uyumlu).

ii. Dokunmatik ekran en az 10 in¢ olmalidir.

iii. Asagidaki yazilim 6zellikleri bulunmalidir:

- Kaplama regetesi/programi olusturma ve kaydetme
- Parametre-zaman grafikleri olusturma

- Veri kayit ve Excel/CSV formatinda disa aktarma

- Ethernet/USB baglantisi

- Alarm, hata kayit ve bakim hatirlatma sistemi

- Kapu, sicaklik, basing gibi tiim kritik durumlar i¢in interlock mekanizmasi

iv. Uzaktan baglant1 lizerinden en azindan izleme (monitoring) ve teknik servis erisimi
saglanabilmelidir. Uzaktan kontrol 6zelligi mevcutsa tercih sebebidir.

8. Giivenlik

1. Acil durdurma butonu

ii. Kap1 kilitleme interlock sistemi

iii. Asirt sicaklik ve asir1 basing korumalart

iv. CE uygunlugu olmalidir.
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9. Elektriksel Gereklilikler
1. Sistem Tiirkiye elektrik altyapis1 ile uyumlu olacak sekilde ¢aligmalidir.
10. izleme, Kayit ve Raporlama
1. Sistemde asagidaki veri kayit 6zellikleri olmalidir:
- Basing
- Sicaklik
- Zaman
- Hata ve alarm loglari
ii. Bu veriler PC {izerinden goriintiilenebilir ve diga aktarilabilir olmalidir.
11. Teslimat ve Kurulum
1. Cihaz, vakum pompasi, baslangi¢ sarf malzemeleri (O-ring, temel filtreler, contalar), soguk
tuzak, kontrol yazilimi, numune tasiyici, tiim kablolar, operasyon kilavuzlari ile eksiksiz
teslim edilmelidir.
ii. Yerinde montaj, devreye alma ve kullanici egitimi saglanmalidir.
12. Garanti ve Servis
i. En az 12 ay garanti verilmelidir.
ii. Ariza durumunda en ge¢ 10 giin i¢inde miidahale edilebilecegine dair belge sunulmalidir.

iii. Yedek parca ve teknik servis destegi en az 10 yil sunulmalidir.

iv. Her tiirlii nakliye, tasima, montaj ve nakliye esnasindaki sigorta giderlerinden firma
sorumlu olacaktir. Yiiklenici cihazi ¢alisir halde teslim etmekle ytlikiimliidiir.
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